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Tip svjetlosnog izvora (lempe za osvjetiljavanje)
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Lucna duljina o
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Tip svjetlosnog izvora
(lempe za osvjetijavanje)
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Nacin nanasanja refleksijske povrsinom na ogledala

Predmet 1 slika na Predmet i slika na

zrcalu se dodiruju zrcalu se ne dodiruju

Priblizno 0,6 mm

- povrsina nanesena sa gornje strane - povrsina nanesena sa donje strane
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Mogucnost regulacije dimenzija reproduciranih slike
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(udaljenost od (udaljenost od
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Staklena Fotoreceptor
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(udaljenost od (udaljenost od
orginala do lece) le¢e do fotoreceptora)
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Fiberglasno pojagana Pozicijoniranje pomocu

plastika (FRP)

Selfoc leca

Z = duljina le¢
Selfoc lece uljima leca

TC = razmak izmedu objekta 1 slike

L, =razmak izmdu povrsSina leca 1
objekta (slike)

Silikonska smola

Osnovna ploc¢a (FRP)

Selfoc lece
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Pozitivsko osvjetljavanje (DAD)

A svjetlo
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Ua= potencijal nastao nabijanjem
Ue= potencijal neutralizacije

Ub = potencijal nastao osvjetljavanjem
E= elektricno polje

Podloga fotokonduktora  —

(> Negativan ion
Elektrostatsko polje
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Jedinice za pozitivsko osvjetljavanje

Na bazi ROS-a
(Raster optical Scanner)

— Laserska glava sa jednom ispisnom zrakom

— Laserska glava s korekcijskom optikom

—1 Laserska glava sa dvije ispishe zrake

— Laserska glava sa razliCitom rezolucijom
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Na bazi LED tehnologije

(Light Emitting Diodes)

—| LED laserska glava l. generacije

LED laserska glava ll. generacije




UVOD U ELEKTROFOTOGRAFIjU 15/11/2013

Laserska glava sa jednom ispishom zrakom

Vremensko
uskladivanje

Fotokonduktorski
cilindar

He-Ne laser

Sistem leca

Akusti¢ko-opticki
Ogledala deflektor (skretnica)

Poligonsko
ogledalo
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Laserska glava s korekcijskom optikom

Fotokonduktorski
buban;

FO lece

AN

Poligonski
ogledalo

)

Pocetak tiska

Cilindric¢ne lece b y - :
(pocetna tocka osvjetljavanja)

Diodni Laser

Tuesday, 12 November 2013



UVOD U ELEKTROFOTOGRAFIjU 15/11/2013

Laserska glava sa dvije ispishe zrake

Fotokonduktorski
cilindar
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